6.2.6 Merkpunkte Kapitel 6.2

’ Banddiagramm pn-Ubergang im
Gleichgewicht:

Strome in jedem Band sind
entgegengesetzt gleich grofR3.

Zwei grundsétzliche Sorten:

¢ Majoritatsladungstrager
flieBen "bergauf" =
Vorwartsstrom jg
(Diffusionsstrom,
Rekombinationsstrom).

¢ Minoritatsladungstrager
flieRen "bergab" =
Ruckwartsstrom jr
(Feldstrom, Driftstrom,
Generationsstrom).

Im GG gilt jrR=—]F.

’ Ruckwartsstrom jr sofort
verstandlich;

¢ Proportional zum
"Einzugsgebiet, d.h.
Diffusionslénge L.

¢ Proportional zur
Generationsrate G =
NMin/T.

"Radfahrermodell" zur
Veranschaulichung

’ Mit externer Spannung Uex andert
sich die Hohe der Energiebarriere.

Nur der Vorwartsstrom andert
sich (mit einem
Boltzmannfaktor).

’ Die komplette Strombilanz fuhrt
sofort auf die (elementare)
Diodengleichung.

Gilt nur fur ideale Diode ohne
Berucksichtigung von
Ladungstragergeneration in
der RLZ.

’ Beriicksichtigung RLZ ist tricky,
aber leicht zu veranschaulichen:
Ein weiterer Term ist zur
Stromgleichung zu addieren.

Konsequenz: Fir Halbleiter
mit "groBer" Bandliicke
(schon fur Si) dominiert der
RLZ Termin
Ruckwartsrichtung; d.h. der
Leckstrom einer Si Diode wird
durch den RLZ Beitrag
dominiert.
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